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특허청  

청  1 

신    가  는 신 과,  1 어 스  공 는  1 주사 과,  2 어 

스  공 는  2 주사 과, 고  원 과,  1   2  는 가변 원   에

,

량 ;

상  신 과 상  량  단 사 에 , 게 트가  1 주사 에  샘 링 트랜지스 ;

게 트가 상  량  타단에 고, 드   스  쪽 , 상  고  원 에  드라 브

트랜지스 ;

게 트가  2 주사 에 고, 상  량  타단과, 상  드라 브 트랜지스  드   스  다

쪽 사 에   트랜지스 ; 

상  가변 원 과 상  드라 브 트랜지스  드   스  다 쪽 사 에    포 는

것  특징  는  .

청  2 

 1 에 어 ,

상  가변 원   1 에  , 상  신  는 상  샘 링  트랜지스  통 여 상  량 

 단에 공 고, 상   트랜지스 는  고,

상   트랜지스 가 가 는 편, 상  샘 링 트랜지스  통 여, 상  량  단에 

 공 고,

상  샘 링 트랜지스 가  는 편, 상  가변 원   1   2  는 것  특

징  는  .

청  3 

 1 에 어 ,

상  가변 원   1 에 고, 또 , 상  신  신  에  , 상  샘 링  트랜지스 가

 고, 편 , 상   트랜지스 가  고,

상   트랜지스 가 가 는 편, 상  신  신     고,

상  샘 링 트랜지스 가  는 편, 상  가변 원   1   2  는 것  특

징  는  .

청  4 

 어  동  비 고,

상   어 는, 열 상  신 과, 상   1 주사 과, 상   2 주사 과, 고  원 과,

가변 원 과, 상    비 고,

상  동 는,  1 주사    2 주사 에 각각 어 스  공 는 스 , 신 에 신   

   여 공 는 드라 , 상  가변 원   1   2  는 원

 비 고,

상   는:

량 ;

상  신 과 상  량  단 사 에 고, 게 트가  1 주사 에  샘 링 트랜지스 ;

게 트가 상  량  타단에 고, 드   스  쪽 , 상  고  원 에  드라 브
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트랜지스 ;

게 트가  2 주사 에 고, 상  량  타단과, 상  드라 브 트랜지스  드   스  다

쪽 사 에   트랜지스 ; 

상  가변 원 과 상  드라 브 트랜지스  드   스  다 쪽 사 에    루어지

는 것  특징  는 시 .

청  5 

 4 에 재 는 시  비 는 것  특징  는  .

청  6 

신    가  는 신 과,  1 어 스  공 는  1 주사 과,  2 어 

스  공 는  2 주사 과,  1  원 과,  2  원   에 ,

량 ;

상  신 과 상  량  단 사 에 고, 게 트가  1 주사 에  샘 링 트랜지스 ;

게 트가 상  량  타단에 고, 드   스  쪽 , 상   1  원 에  드라 브

트랜지스 ;

게 트가  2 주사 에 고, 상  량  타단과, 상  드라 브 트랜지스  드   스  다

쪽 사 에   트랜지스 ; 

상   2  원 과 상  드라 브 트랜지스  드   스  다 쪽 사 에    포

는 것  특징  는  .

청  7 

 어  동  비 고,

상   어 는,  열 상  신 과,  상   1  주사 과,  상   2  주사 과,   1

원 과,  2  원 과, 상    비 고,

상  동 는,  1 주사    2 주사 에 각각 어 스  공 는 스 , 신 에 신   

   여 공 는 드라  비 고,

상   는:

량 ;

상  신 과 상  량  단 사 에 고, 게 트가  1 주사 에  샘 링 트랜지스 ;

게 트가 상  량  타단에 고, 드   스  쪽 , 상   1  원 에  드라 브

트랜지스 ;

게 트가  2 주사 에 고, 상  량  타단과, 상  드라 브 트랜지스  드   스  다

쪽 사 에   트랜지스 ; 

상   2  원 과 상  드라 브 트랜지스  드   스  다 쪽과  사 에    

루어지는 것  특징  는 시 .

청  8 

 7 에 재 는 시  비 는 것  특징  는  .

  

 상  
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     술  야

본 ,   트랜지스  동 는  ,  같    상  여 [0001]

상  시 는 시 ,   같  시  립   에  것 다.

     경  술

  트랜지스  동 는  가,  들  본 특개2007-133369  공보에 재 어 다. [0002]

 는 상 신  공 는 어도  신 과 어 스  공 는 어도  주사  

에 다.  는 본 , 샘 링 트랜지스  드라 브 트랜지스    어

다. 샘 링 트랜지스 는 주사  공 는 어 스에 답 여  여, 신  공  

상  신  아들 다.  드라 브  트랜지스 는  아들  상  신 에  여  동    에

공 다.  는 동 에  상 신 에  도  다.

     내

        결 고 는 과

래   는, 도체 스  막  트랜지스  에 고 다. 막 트랜지스 는 계[0003]

압에 편차가 다. 상 신 에 거 여   동 는 드라 브 트랜지스 에 계 압  편차가 

,  도에 편차가 생  에 시   균  상시 다.

래   는, 드라 브 트랜지스  계 압  편차  보 는 능( 계 압 보  능)   [0004]

 내에 립 고 다. 그러   에 계 압 보  능  립  , 가  트랜지스 가 

진다. 본 특개2007-133369  공보에 재   는, 계  6개  트랜지스  어 다.  

에 많  트랜지스  집  ,  사  미  수가 없어 , 고  시  실

는  결 여야  과  어 다.

        과  결수단

상술  래  술  과  감안 여, 본   트랜지스   수  계 압 보  능  실  [0005]

  공 는 것   다. 본  실시 태에   는 신    가 

 는  신 과,   1  어  스  공 는   1  주사 과,   2  어  스  공 는   2

주사 과, 고  원 과,  1   2  는 가변 원   에 , 량 

, 상  신 과 상  량  단 사 에 , 게 트가  1 주사 에  샘 링 트랜지스

, 게 트가 상  량  타단에 고, 드   스  쪽 , 상  고  원 에  드라

브 트랜지스 , 게 트가  2 주사 에 고, 상  량  타단과, 상  드라 브 트랜지스

드   스  다 쪽 사 에   트랜지스 ,  상  가변 원 과 상  드라 브 트랜지스

 드   스  다 쪽 사 에    포 다.

람직 게는, 상  가변 원   1 에  , 상  신  는 상  샘 링  트랜지스  통 여[0006]

상  량  단에 공 고, 상   트랜지스 는  고, 상   트랜지스 가 가 는

편, 상  샘 링 트랜지스  통 여, 상  량  단에   공 고, 상  샘 링 트랜지

스 가  는 편, 상  가변 원   1   2  다. 또 , 상  가변 원

 1 에 고, 또 , 상  신  신  에  , 상  샘 링  트랜지스 가  고, 편 ,

상   트랜지스 가  고, 상   트랜지스 가 가 는 편, 상  신  신  

   고, 상  샘 링 트랜지스 가  는 편, 상  가변 원   1  

2  다.

         과

본 에 ,  는 샘 링 트랜지스  드라 브 트랜지스   트랜지스  어 [0007]

다. 트랜지스   수가 폭  삭감 어 고,   미 가 가능 진다.  같   

 미 여도, 계 압 보  능  립 어 어 ,   도  편차  억  수 다.
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     실시   체  내

,  실시    태(실시 태라고 다)에  다. 또   참고 태, 실시[0008]

태   태  순  다.

<참고 태>[0009]

[ 체 ][0010]

도 1a는, 시  참고 태  도시 는 체 블 도 다.  참고 태는 본  경  게 는[0011]

것 다. 본   참고 태  개량 에 상당 다. 도 1a에 도시 는  같 , 참고 태에  시 

(100)는 본   어 (102)  동  어 다.  어 (102)는 상   1 주

사 (WSL)과  2 주사 (ISL)  포 고 다. 또  들  주사 (WSL, ISL)과 평 게  3 주사 (DSL)

어 다. 또  주사 (WSL, ISL  DSL)  마다 별 는 경우에는 101 내지 10m   다. m

 수  타내고 다.

 어 (102)는 또  열 상  신 (DTL)  어 다. 신 (DTL)  열마다 별 는 경우, [0012]

101 내지 10n  다. n  열  타내고 다. 또   어 (102)는, 상  주사 (WSL)과 열

상  신 (DTL)  차 는 에, 상   (PXLC)(101)  포 고 다. 러  

갖는  어 (102)는 상에 집 (集積) 어 다.

편,  어 (102) 주변에 마  동 는 원 스 (DSCN)(104), 라 트 스 (WSCN)(105), [0013]

스 (ISCN)(106), 수평 (HSEL)(103) 등  포 고 다.

라 트 스 (105)는 주사 (WSL)(101 내지 10m)  순차  주사 여 어 스  각 주사 (WSL)(101 내지[0014]

10m)에 공 다.  스 (106)는 라 트 스 (105)  순차 주사에 동 여, 각  2 주사 (ISL101

내지 ISL101m)에  2 어 스  순차  공 다. 원 스 (104)는 순차 주사에 동 여, 각  3

주사 (DSL101  내지 DSL10m)에 순차   3  어 스  공 다. 라 트 스 (105),   스

(106)  원 스 (104)는 각각 시 트 지스  어 고,  동  취   

각 시 트 지스 에  스타트 스(ST)   신 (CK)가 공 고 다. 또   1 어 스 /또는

 2 어 스   (整形)  ,  블 신 (EN1, EN2)가 공 고 다.

편 수평 (103)는, 스 (104, 105, 106)  순차 주사에 동 여 각 신 (DTL101 내지 DTL10[0015]

n)에 상 신  공 다.

[   ][0016]

도 1b는, 도 1a에 도시  시 (100)   어 (102)에 포 는 (101)   도시 는 [0017]

도 다.  도  1b에  도시 는   같 ,   (101)는,  6개  트랜지스 (WSTr1,  WSTr2,  DrTr,  INITr,

DSTr1, DSTr2) , 1개   (EL) , 1개  량 (  량)(Cs)  어 다. 6개  트랜지스

는  P채  어 다.

 1 샘 링 트랜지스 (WSTr1)    어단( 스  드 )  신 (DTL)과  량(Cs)  단 사[0018]

에 어 다.  1 샘 링 트랜지스 (WSTr1)  어단(게 트)   1 주사 (WSL)에 여 다.

드라 브 트랜지스 (DrTr)  어단(게 트)   량(Cs)  단에 여 다. 드라 브 트랜지스[0019]

(DrTr)  쪽  단( 스)  원 라 (VCCP)에 여 다.

 2 샘 링 트랜지스 (WSTr2)    단 ,  량(Cs)  단과 드라 브 트랜지스 (DrTr)[0020]

다 쪽  단(드 ) 사 에 여 다.  2 샘 링 트랜지스 (WSTr2)  어단   1 주사 (WSL)

에 여 다. 언   1 샘 링 트랜지스 (WSTr1)   2 샘 링 트랜지스 (WSTr2)는 같  타 에

 주사 (WSL)에  /  어 다.

 트랜지스 (INITr)는, 그   단  드라 브 트랜지스 (DrTr)  드 과  (Vini)[0021]

사 에 어 다.  트랜지스 (INITr)  어단   2 주사 (ISL)에 여 다.

 1 스  트랜지스 (DSTr1)는 쪽  단  드라 브 트랜지스 (DrTr)  드 에 고, 다 쪽[0022]

단   (EL)  애 드에 여 다.  (EL)  드는 드 (Vcath)에 여

다.  1 스  트랜지스 (DSTr1)  어단(게 트)   3 주사 (DSL)에 여 다.
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 2 스  트랜지스 (DSTr2)는, 쪽  단   량(Cs)  단에 고, 다 쪽  단  [0023]

 (Vini)에 여 다.  2 스  트랜지스 (DSTr2)  게 트는  3 주사 (DSL)에 여 

다. 라   2 스  트랜지스 (DSTr2)는  1 스  트랜지스 (DSTr1)  께,  3 주사 (DSL)

 공 는  3 어 스에 답 여 /  동 다.

도 2a는, 도 1b에 도시  시 (100)에 마  1개   (101)  개략  도시 는 도 다.[0024]

,  도에 라, (101)  동  상  다. 본 , 도 2a에 도시   는, 

 시 스에 라 1 드  사 에  동 , 계 압 보  동 , 비 동    동  다.

도 2b는  (101)   동  도시 는 식도 다.  동 에 는, 스  트랜지스 (DSTr1[0025]

 DSTr2)가  는 편, 지  1 샘 링 트랜지스 (WSTr1),  2 샘 링 트랜지스 (WSTr2)  

 트랜지스 (INITr)가  다. 샘 링 트랜지스 (WSTr1  WSTr2)가  ,  량(Cs)  단에는,

신 (DTL)  상 신 가 차지 다. 편  트랜지스 (INITr)   2 샘 링 트랜지스 (WSTr

2)가   드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트  드 에  (Vini)가 가 다. , 드

라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트  드  Vini  동 가 고 가 여진다.

[ 계 압 보  동 ][0026]

도 2c는   계 압 보  동  도시 고 다. 여 는  트랜지스 (INITr)가 가 다.[0027]

INITr가 가 , 드라 브 트랜지스 (DrTr)  드 에 가 어   (Vini)  고  겨

진다.   드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트 (Vg)는 Vini  어  에, 드라 브 트랜지

스 (DrTr)는  다. , 드라 브 트랜지스 (DrTr)  스 (VCCP)  게 트 (Vg)  차가 드라

브 트랜지스 (DrTr)  계 압(Vth)  과 도 ,  (Vini)는 미리 어 다. 드라 브 트랜

지스 (DrTr)가  , 원 (VCCP)  드  (Ids)가 고,  량(Cs)에 차지 다. 

 드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트 (Vg)가 상승 고, 드라 브 트랜지스 (DrTr)  스  게

트 (Vg) 사  차가  Vth가  곳에  게 트 (Vg)  상승  지 다. 것  계 압 보

동 다.  보  동 에 , 드라 브 트랜지스 (DrTr)  계 압(Vth)  슬   가  

량(Cs)에 다. 드라 브 트랜지스 (DrTr)  계 압(Vth)  보  동 에  슬  에, Vth에

편차가 어도 그  생 지 않는다.

상  계 압 보  동  식  시   같  다. 우  드라 브 트랜지스 (DrTr)는 P채[0028]

 에, 포  역에  식(式)   식1과 같  다. 여  Ids는 드 과 스 사 에 

, Vgs는 게 트  스 사  압, μ는 동도, k는 사  다.

Ids=kμ(|Vgs|-Vth)
2
 … 식1[0029]

또  게 트 (Vg)는 계 압 보  동 에  Vth 지 상승  에, Vg는  식2과 같  시[0030]

다. 여  Vsig는 상 신  다.

Vg=Vsig-Vth … 식2[0031]

[ 비 동 ][0032]

도 2d는,   비 간에 어  등가  도시 고 다.  비 간에 는  1 샘 링 트랜[0033]

지스 (WSTr1)   2 샘 링 트랜지스 (WSTr2)가 께 가 다.  비 간 , 후  동 에  샘 링

트랜지스 (WSTr1)  스  트랜지스 (DSTr2)가 께  여 동  탄  생 는 것  막고 다.

[  동 ][0034]

도 2e는,   동  상태  도시 는 등가 도 다. 여 는  2 스  트랜지스 (DSTr2)가 [0035]

고, 상 신 (Vsig)가 차지   량(Cs)  단   (Vini) 지 변 시킴 , 상 신

(Vsig)   량(Cs)  단 (  드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트 )에 량 커 링시 고 다.

또  DrTr2  과  동시에,  DrTr1도   여,  드라 브  트랜지스 (DrTr)  드   (EL)

연결 다.  동 (Ids)가 드라 브 트랜지스 (DrTr)   (EL)에 고,  (EL)

가 다.

  식  시 , 우  드라 브 트랜지스 (DrTr)  스 (Vs)는  식3  시 다. 여[0036]

 Vcc는 원 라 (VCCP)   타내고 다.
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Vs=Vcc … 식3[0037]

여  Vg는  식2에  시 어  다.  라 ,  Vgs=Vg-Vs  에,  식2  식3 ,[0038]

Vgs=Vsig-Vth-Vcc 다.  또  상 신  샘 링  Vsig  고,   도  타내는  

Vdata  , 양  계는  식4  같  시 다.

Vsig=Vcc-Vdata … 식4[0039]

여  상  Vgs=Vsig-Vth-Vcc에 식4  여 리 ,  식5가 얻어진다.[0040]

|Vgs|=Vdata+Vth … 식5[0041]

 식5  식1에   식6  얻어진다.[0042]

Ids=kμ(Vdata)
2
 … 식6[0043]

 같  여,  (Vdata)  2승에 비  동 (Ids)  얻  수 다. 식6에는 Vth   들어[0044]

가고 지 않  ,  (EL)에 는 동 (Ids)는 드라 브 트랜지스 (DrTr)  계 압(Vth)

 지 않는다.

[ 어 시 스][0045]

도 3a는,  1 주사  내지  3 주사 에 공 는 어 스  시 스  도시 는 식도 다.  식도는,[0046]

 1 주사 (WSL)에 가 는 어 스  WS  타내고,  2 주사 (ISL)에 가 는 어 스  INIS  

타내고,  3 주사 (DSL)에 가 는 어 스  DS  타내고 다. 술   같  참고   

는  P채  트랜지스  어 다. 라  어 스가    트랜지스 는  상태에

고, 어 스가 우   트랜지스 는  다.

(前)  드에   간(E)  비 간(D)  , 다  드에   간(B)에 들어간다. [0047]

 간(B)에 는 어 스(INIS  WS)가 우  는 편, 어 스(DS)는   지 고

다. 계  계 압 보  간(C)에 들어가 , 어 스(INIS)가 우 에    고,

도 2c에 도시  계 압 보  동  여진다. 후 비 간(D)  진  어 스(WS)가 우 

에    다. 후   간(E)  , 어 스(DS)가  에  우  

고, 도 2e에 도시   동  여진다.

[타  차트][0048]

도  3b는,  어  스(INIS,  WS   DS)   도시 는  타  차트 다.   타  차트는  시간[0049]

돈 여, 신 (DTL)에 가 는 신  (Vdata)  변 도 타내고 다. 또  드라 브 트랜지스 (DrT

r)  스 (Vs)  게 트 (Vg)  변 도 타내고 다. 술   같 , 스 (Vs)는 고  

(Vcc)에 지 어 다.

우   간(B)에  어 스(INIS)가 우  여,  트랜지스 (INITr)가  , 드라 브[0050]

트랜지스 (DrTr)  게 트 (Vg)가 Vini  다.

다 에 계 압 보  간(C)에 들어가 , 어 스(INIS)가   돌아 는 편, 어 스(WS)가[0051]

우  지 여, 드라 브 트랜지스 (DrTr)  스에 신  (Vsig)가 , 드라 브 트랜지

스 (DrTr)가   에,  량(Cs)에 차지 고, 계 압 보  동  여진다.

 후  간(E)  진 , 어 스(DS)가 우  고 드라 브 트랜지스 (DrTr)  동 [0052]

가  (EL)에 다.

<실시 태>[0053]

[  ][0054]

도 4a는, 본 에  시      도시 는 식  도 다. 본 실시 태에 [0055]

  는, 참고   에 비 여 트랜지스   수가 6개  3개  감 고 다. 그 

신, 신 (DTL)에 공 는 상 신 가 신     다. 또   (EL)  드 

( 원 )가 2 (値)  는  어 다.
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본 에  시 는, 본   어  동  루어진다.  어 는, 열 상  신[0056]

(DTL)과, 상   1 주사 (WSL)과, 상   2 주사 (ISL)과, 고  원 (CPL)과, 가변 원

(VPL)과,  각  신 (DTL)과  각   1  주사 (WSL)  차 는  에   상  (101)

루어진다.

동 는, 라 트 스 (105)   스 (106)  신  드라 (103)  원 (114)  갖고 다. 라[0057]

트 스 (105)는, 각  1 주사 (WSL)에  1 어 스(WS)  공 다.  스 (106)는, 각  2

주사 (ISL)에  2 어 스(INIS)  공 다. 신  드라 (수평 )(103)는, 각 신 (DTL)에 신

(Vdata)   (Vo)   여 공 다. 원 (114)는 가변 원 (VPL)   1 

(Vss(H))   2 (Vss(L))  다.

 (101)는, 량 (  량)(Cs)  샘 링 트랜지스 (WSTr)  드라 브 트랜지스 (DrTr)  [0058]

 트랜지스 (INITr)   (EL)  루어진다.

 량(Cs)  단과 단  갖는다. 샘 링 트랜지스 (WSTr)는,   단  신 (DTL)과 [0059]

량(Cs)  단 사 에 고, 어단(게 트)   1 주사 (WSL)에 여 다. 드라 브 트랜지스

(DrTr)는, 어단(게 트)   량(Cs)  단에 고, 쪽  단( 스)  고  원 (CPL)에

여 다.  트랜지스 (INITr)는, 어단(게 트)   2 주사 (ISL)에 고,   단

( 스/드 )   량(Cs)  단과 드라 브 트랜지스 (DrTr)  다 쪽  단(드 )에 여

다.  (EL)는 가변 원 (VPL)과 드라 브 트랜지스 (DrTr)  다 쪽  단(드 ) 사 에 

여 다.   (EL)는 애 드  드  비 는 2단 고,  들   EL 스  루

어진다. 애 드는 드라 브 트랜지스 (DrTr)  드 에 는 편, 드는 가변 원 (VPL)에 

여 다. 또   가변 원 (VPL)  주사 (WSL)과 병 게 어 다. 상  주사 (WSL)  라 트

스 (105)에  순차 주사 다. 에 맞 어  상  가변 원 (VPL)  원 (114)에  순

차  가 Vss(H)  Vss(L)  다.

[  비 동   계 압 보  동 ][0060]

 도 4a에 도시  본 에  시  동  상  다. 도 4b는 본 에  시 [0061]

   신   비/ 계 압 보  동  도시 는 등가 도 다. 도시  상태에 는, 신

(DTL)에 신  (Vdata)가 가 어 다. 고  원 에는 고  (Vcc)가 가 어 다. 가변 원 에

는  1 (Vss(H))가 가 어 다. 여  샘 링 트랜지스 (WSTr)는  다. 라   량(Cs)

단  신 (DTL)과 직결 다. 라   량(Cs)  단에 신  (Vdata)가 가 다.

편  트랜지스 (INITr)도  고, 드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트  드  직결 다. 또[0062]

 (EL)  드는 Vss(H)가 다.   1 (Vss(H))는  (EL)가 역(逆) 어스 상태가 

는  어 다. 라  다 드   (EL)는  상태에 다. 드라 브 트랜지스 (DrT

r)에는 고  (Vcc)에 는 스   (EL)  애 드에 여 는 드  여 드  

(Ids)가 다. 그러   (EL)는 역 어스 상태에  에 드  (Ids)는  (EL)

 드 는 지 않는다.  는  량(Cs)  단 (  드라 브 트랜지스 (DrTr)  게

트 )  여 다.  드라 브 트랜지스 (DrTr)  스/게 트 사  (Vgs)가 Vth가  곳에  드

라 브 트랜지스 (DrTr)는 컷 다.  동 에 , 드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트(  량(Cs)

단)  (Vg)는 Vcc-Vth가 다.

[신    동 ][0063]

도 4c는   신   동  도시 는 등가 도 다. 도 4b에 도시  계 압 보  동[0064]

신   동  ,  트랜지스 (INITr)가  여, 드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트

드  리 다.  상태에  신 (DTL)  신  (Vdata)   (Vo)  다.  량

(Cs)  단  Vdata  Vo가 다.   변 에   량(Cs)  단  단  커

링  들어가, 드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트에 가 다.  드라 브 트랜지스 (DrTr)  게

트 (Vg)는 Vcc-Vth-Vdata+Vo가 다.

[  동 ][0065]

도 4d는    동  도시 는 등가 도 다. 도 4c에 도시  신   동   동[0066]
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 , 샘 링 트랜지스 (WSTr)가  고,  량(Cs)  단  신 (DTL)  리

다.  드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트 (Vg)는, 신 (DTL)     는 

없  Vcc-Vth-Vdata+Vo  지 다.  게 트 (Vg)  앞 2 (Vcc-Vth)  계 압 슬 고,  2

(-Vdata+Vo)   도  규 는 다.  상태에   (EL)  드  가  1 

(Vss(H))   2 (Vss(L))   변 다.   (EL)는 역 어스 상태가 고 순

(順) 어스 상태가 다. 라   (EL)에는 드라 브 트랜지스 (DrTr)  동 (Ids)가 러

들어가고,  도  다. 동 (Ids)는 드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트 압(Vgs)에 

여진다. Vgs=Vcc-(Vcc-Vth-Vdata+Vo)=Vth+Vdata-Vo 다. Vdata-Vo가 트 신 (net signal)  다.

 신  (Vdata)   (Vo)  차  트 신  다.

[ 등 동 ][0067]

도 4d에 도시   간  비  간  , 도 4e에 도시  등 동  여진다. 1 드[0068]

또는 1 에 차지 는  시간  비  듀티 다. 듀티  꿈에   도   수 다. 등

동 에 는,  (EL)  드 가  2 (Vss(L))   1 (Vss(H))  상  변 다. 

  (EL)는 재차 역 어스 상태가 고, 동 (Ids)가 지 않게 다. 라   

(EL)는 등 상태  등 상태  다. 편 드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트 (Vg)는 계

Vcc-Vth-Vdata+Vo  지 어 다. 드라 브 트랜지스 (DrTr)  게 트 압(Vgs)  Vth  과 고  

에, 등 상태 에 도 드라 브 트랜지스 (DrTr)는  상태  지 고 다. 후 다  드 또는 

 여 도 4b에 도시  계 압 보  동  재차 여진다.

[타  차트][0069]

도 4f는, 도 4a에 도시  본 에  시     동  에 공 는 타  차트 다. 시[0070]

간  돈 여 어 스(INIS), 어 스(WS)   변  타내고 다. 에 맞 어  가변 원

 변 (Vss(H)/Vss(L))도 타내고 다. 또  신 (DTL)   변 도 타내고 다. 신 (DTL)  1

수평 주  내에  Vdata  Vo가 다. 또  드라 브 트랜지스 (DrTr)  스 (Vs)  게 트 

(Vg)  변 도 타내고 다. 술   같  스 (Vs)는 상 고  (Vcc)에 지 어 다. 편

Vg는 계 압 보  간(B), 신   간(C),  간(D)  비  간(E)  각 간에  도시 는 

 같  변 다.

계 압 보  간(B)에 는, 신 (DTL)  신  (Vdata(n))에 들어가고, 또  가변 원   1 [0071]

(Vss(H))에 다.   샘 링 트랜지스 (WSTr)가  1 어 스(WS)에 답 여  고, 량 (Cs)

단 에 신  (Vdata)  다. 동시에  트랜지스 (INITr)가  2 어 스(INIS)에 답

여  고, 량 (Cs)  단 에 드라 브 트랜지스 (DrTr)  계 압(Vth)  슬 는  

다.

계  신   간(C)  진 ,  트랜지스 (INITr)가 가 는 편, 샘 링 트랜지스[0072]

(WSTr)가  지  상태에 , 신 (DTL)  신  (Vdata(n))   (Vo)  다. 

량 커 링  생겨 , 신  (Vdata(n))   량(Cs)  단  단  다.

계   간(D)  , 샘 링 트랜지스 (WSTr)가  고 또  가변 원   1 (Vss(H))[0073]

  2 (Vss(L))  어,  (EL)가 다.

 후 비  간(E)  진 , 가변 원   2 (Vss(L))   1 (Vss(H))  다.[0074]

  (EL)가  상태  비  상태  변 다.

<  태>[0075]

본 에  시 는, 도 5에 도시 는  같  막 스  갖는다. 도 5는 TFT [0076]

Bottom 게 트 (게 트 극  채  PS 에  아래에 다) 다.  에 TFT 에 는 Sandwich

게 트 (채  PS  상  게 트 극  운다), Top 게 트 (게 트 극  채  PS 에 

에 다)  같  리에  다. 본 도 , 연  에   식  단   도시

고 다. 도시 는  같  ,  는, 복수  막 트랜지스  포  트랜지스 (도 에 는 1개

TFT  시),  량 등  량    EL  등   포 다.  에 TFT 스  트

랜지스  량 가 고, 그 에  EL  등  가 어 다. 그 에 착  통
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여    착 여 랫  고 다.

본 에  시 는, 도 6에 도시 는  같  랫  듈 상  것  포 다.  들  연[0077]

 상에,  EL , 막 트랜지스 , 막 량 등  루어지는  매트릭스 상  집

  어  마 다,   어 (  매트릭스 )  러싸도  착  고, 리

등    착 여 시 듈  다.    에는 에 여, 컬러 , 보 막, 차

막 등  마 여도 다. 시 듈에는,   어 에  신  등    커

  들  FPC( 시블 린트 킷)  마 여도 다.

상  본 에 어  시 는, 랫  상  가지 , 다양   ,  들 , 지[0078]

라, 트  스  컴퓨 ,  , 비  라 등에  가능 다.  에 , 또는, 

  내에  생  동 신  상 또는 상  시 는 든 야    스 에 

는 것  가능 다.   같  시 가     타낸다.  는 본

 보  처리 는  본체 ,  본체에  는  보  또는  본체   보  시 는  시

포 다.

도 7  본   비 고, 런트 (12),  리(13) 등  는 상 시 (11)[0079]

 포 고, 본  시  그 상 시 (11)에 에  다.

도 8a  도 8b는 본   지  라  타내는 도 , 도 8a는 도 고 도 8b는 도[0080]

다.  지  라는, 상 , 래시  (15), 시 (16), 컨트  스 , 뉴 스 , 

(19) 등  포 고, 본  시  그 시 (16)에 에  다.

도 9는 본   트  스  컴퓨 고, 본체(20)에는  등    는 보드(21)[0081]

포 고, 본체 커 에는 상  시 는 시 (22)  포 고, 본  시  그 시 (22)에 

에  다.

도 10a  도 10b는 본    단말  타내는 도 , 도 10a는 열린 상태  타내고,[0082]

도 10b는 닫  상태  타내고 다.   단말 는, 상  몸체(23),  몸체(24), 연결 (여 는

지 )(25), 스 (26), 브 스 (27), 처 라 트(28), 라(29) 등  포 다. 본 

시  그 스 (26)  브 스 (27)에 에  다.

도 11  본   비  라 고, 본체 (30),   에 사체  (34), [0083]

시  스타트/스톱 스 (35), 니 (36) 등  포 고, 본  시  그 니 (36)에 에

 다.

본  2008  11월 7  본특허청에 특허 원  본특허원 2008-286782  우  주 다.[0084]

당업 라 , 첨  특허청  또는 그 등가   내에 , 계상   또는 다  에 라, 여러가[0085]

지 수 , ,    변경  가  수  것 다.

도  간단  

도 1a는 참고 태에  시  체  도시 는 블 도.[0086]

도 1b는 참고 태    도시 는 도.[0087]

도 2a는 참고 태   도.[0088]

도 2b는 참고 태에   등가 도.[0089]

도 2c는 참고 태에   등가 도.[0090]

도 2d는 마찬가지  등가 도.[0091]

도 2e는 마찬가지  등가 도.[0092]

도 3a는 참고 태  동  시 스  도시 는 식도.[0093]

도 3b는 참고 태  동  에 공 는 타  차트.[0094]

도 4a는 실시 태에  시    도시 는 도.[0095]
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도 4b는 실시 태  동  에 공 는 등가 도.[0096]

도 4c는 마찬가지  등가 도.[0097]

도 4d는 마찬가지  등가 도.[0098]

도 4e는 마찬가지  등가 도.[0099]

도 4f는 실시 태  동  에 공 는 타  차트.[0100]

도 5는 본   태에  시  스  도시 는 단 도.[0101]

도 6  본   태에  시  듈  도시 는 평 도.[0102]

도 7  본   태에  시  비 는 비  트  도시 는 사시도.[0103]

도 8a  도 8b는 본   태에  시  비 는 지  스틸 라  도시 는 사시도.[0104]

도 9는 본   태에  시  비 는 트  스  컴퓨  도시 는 사시도.[0105]

도 10a  도 10b는 본   태에  시  비 는  단말  도시 는 식도.[0106]

도 11  본   태에  시  비 는 비  라  도시 는 사시도.[0107]

(도  주  에   )[0108]

100 : 시 101 : [0109]

102 :  어 103 : 신  드라 (수평 )[0110]

105 : 라 트 스 106 :  스[0111]

114 : 원 WSTr : 샘 링 트랜지스[0112]

DrTr : 드라 브 트랜지스 Cs :  량[0113]

EL :  [0114]
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도

    도 1a

    도 1b
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    도 2a

    도 2b
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    도 2c

    도 2d
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    도 2e

    도 3a
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    도 3b

    도 4a
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    도 4b

    도 4c
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    도 4d

    도 4e
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    도 4f

    도 5

공개특허 10-2010-0051539

- 19 -



    도 6

    도 7

    도 8a
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    도 8b

    도 9

    도 10a

공개특허 10-2010-0051539

- 21 -



    도 10b

    도 11
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